Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=15,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100464)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
13,80 мм 
	Радиус R1
21,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100465)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
18,90 мм 
	Радиус R1
28,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100466)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
39,00 мм 
	Радиус R1
56,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,40 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=25,40 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100467)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
23,60 мм 
	Радиус R1
35,60 мм 

	Центральная толщина CT
4,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100468)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
48,40 мм 
	Радиус R1
70,20 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100469)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
73,30 мм 
	Радиус R1
105,20 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,20 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100470)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
98,50 мм 
	Радиус R1
140,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,40 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 



Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100471)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
147,30 мм 
	Радиус R1
209,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100472)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
198,30 мм 
	Радиус R1
280,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=500,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100473)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
499,10 мм 
	Радиус R1
701,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=750,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100474)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
750,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
749,10 мм 
	Радиус R1
1052,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=1000,00 мм без покрытия CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100475)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
999,10 мм 
	Радиус R1
1402,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=15,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100476)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
13,80 мм 
	Радиус R1
21,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100477)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
18,90 мм 
	Радиус R1
28,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100478)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
39,00 мм 
	Радиус R1
56,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,40 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=25,40 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100479)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
23,60 мм 
	Радиус R1
35,60 мм 

	Центральная толщина CT
4,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100480)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
48,40 мм 
	Радиус R1
70,20 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100481)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
73,30 мм 
	Радиус R1
105,20 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,20 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100482)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
98,50 мм 
	Радиус R1
140,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,40 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100483)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
147,30 мм 
	Радиус R1
209,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100484)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
198,30 мм 
	Радиус R1
280,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=500,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100485)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
499,10 мм 
	Радиус R1
701,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=750,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100486)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
750,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
749,10 мм 
	Радиус R1
1052,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=1000,00 мм IR2 покрытие CVD-лазерный селенид цинка (ZnSe)  (100487)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @8~12 микрон 
	Материал
CVD лазерный селенид цинка 

	Задний фокус 
999,10 мм 
	Радиус R1
1402,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
10,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


